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 - 内部集成600V高压半桥驱动电路 

  - 内置15.6V嵌位齐纳管  

  - 内置欠压保护，迟滞典型值 2.5V 

 - 低启动电流 

 -  死区时间 1.2uS 

 - 50% 占空比 

  

IMP3269是一种高压，高速功率器件（MOSFET，
IGBT）栅极驱动电路，内部集成了高压半桥驱动电
路和一个调频振荡器，振荡器的频率可由外置的电
阻和电容确定。IMP3269也可以通过CF脚外加一
个逻辑信号来驱动。    
 在 CF 脚 上 外 加 一 个 低 电 平 信 号 可 以 关 闭
IMP3269 
 

     特点     概述 

典型应用 

图1.IMP3269典型应用 
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管脚分布 
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图 2. 引脚图 (俯视图) 

引脚功能 

Number Pin Description 

1 VDD 电源电压，有内部嵌位 [典型值 15.6V] 

2 RF 

振荡器频率设置电阻. 

一个VDD和GND之间的缓冲器向引脚2和引脚3之间的电阻RF提供电流。 

引脚2上的电压信号也可以用于驱动其他芯片（例如另外一个IMP3269以构成全桥
结构） 

3 CF 

振荡器频率设置电容 

该引脚和GND之间的电容以及RF电阻共同确定振荡器频率，也可以通过在该引脚
外加逻辑信号来驱动芯片 

4 GND 芯片地 

5 LDR 低侧驱动输出 

6 VS 高侧浮地 

7 HDR 高侧驱动输出 

8 VB 高侧电源 
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极限工作范围 

Symbol Parameter Min Max Unit 

Ivdd (*) 工作电流         —    25 mA 

VCF CF端电压        -0.3 VDD+0.3 V 

VLDR 低侧输出电压        -0.3 VDD+0.3 V 

VVS 高侧浮地电压      VB-18 VB+0.3 V 

VHVG 高侧输出电压     VS-0.3 VB+0.3 V 

VB 高侧电源电压       -0.3 600 V 

   VB/S 高侧电源和浮地之间电压           18 V 

Tstg 存储温度        -40  150 °C 

Tj 工作结温        -40  150 °C 

Tamb 环境温度（工作时）        -40 125 °C 

由于该器件VDD和GND之间有内置齐纳嵌位功能（典型值为15.6V），在使用IMP3269的时候不能在VDD和

GND之间外加低阻电压源，以防止齐纳管烧毁。 

建议工作范围 

Symbol Parameter Min. Max. Unit 

VDD 芯片电压 10 VClamp V 

   VB 高侧电压 - 600 V 

Fout 振荡器频率   150 kHz 
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电气参数 

    内部结构框图 

图 3. IMP3269内部框图 

(VDD = 12V; VB - VS = 12V; Tj = 25°C;CF=1nF.) 

Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit 

VDDUV+ 电源欠压保护正向阈值电压  VDD rising from 0V 11   12.5  14 V 

VDDUV- 电源欠压保护反向阈值电压    9     10  11 V 

VVDDHY 欠压保护迟滞电压     2 2.5   3 V 

VClamp 电源嵌位电压 IS = 10mA 14.6 15.6 —— V 

ISU 启动电流 VDD < VDDUV-    50 300 uA 

Iq 静态工作电流 VDD > VDDUV+   750 1250 uA 

VB-VSuv+ 高侧欠压保护正向阈值电压        7       8.5     10 V 

VB-VSuv- 高侧欠压保护反向阈值电压        6       7.5 9 V 

IqVB-VS 高侧静态电流 VDD=10V VB-VS=14V  60      200  uA 

IDR SO 输出驱动电流 Short Circuit pulsed 110 170  mA 

IDR SI 输出下拉电流 Short Circuit pulsed 200 250  mA 

Trise 开启上升时间   150      250 nS 
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   电气特性  (continued) 

Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit 

Tfall       75  150 nS 

Fosc 振荡器频率 
RF=36.9K 19     20 21 KHZ 

 RF=7.43K 92 100 108 KHZ 

VCF+ CF电压最大值   8  V 

VCF- CF电压最小值     4   V 

Duty  RF引脚占空比 Fosc<100K 46 50 54      % 

Td  死区时间         0.75 0.9   1.65 uS 

Iave  平均工作电流  No Load, Fs=90K  1.65   2.5 mA 

振荡器的工作频率可以通过外部的电阻和电容编程确定，一般而言，振荡器的工作频率可由下式得到： 

IMP3269可以通过把CF脚拉低来关掉芯片，但需要注意下面两点： 

                1.当CF脚拉低的时候高侧驱动关闭，低侧驱动打开 

                 2. CF电容放电时间必须大于1uS，一个简单的方法是通过一个电阻R进行放电，R · CF >1ms 。 (如

图4所示) 

   振荡器频率  

FFFF
osc CRInCR

F
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其中RF和CF是外置电阻和电容值. 
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     Electrical Characteristic  (Continued) 

part value 

R1 17K , 1/4W 

R2 1.5M , 1/4W 

R3,R4 20 , 1/4W 

C2  0.22uF , 400V 

C3,C4 22uF , 350V 

C5 22uF , 50V 

C6 1nF , 63V 

C7 0.1uF , 63V 

C8 680pF , 1kV 

C9 0.1uF , 400V 

C10 6.8nF , 1200V 

C11 8.2nF , 1200V 

D1,D2,D3,D9,D10 FR107 

D4 BYV26E 

D7,D8 IN4148 

Q1,Q2 IRF840 

L3 EE25 0.1*10 180T 0.9mH 
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图 4 .通过外部信号关闭芯片 

演示板 

为了方便评估IMP3269，IMP设计了一款使用IMP3269芯片来驱动80W节能灯的方案，图5为该方案原理图，图
6为PCB板.下表为该方案BOM表   
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图 5. 使用IMP3269驱动80W节能灯的原理图 

图6. 使用IMP3269驱动80W节能灯 PCB 板 
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机械尺寸 

SOP-8 
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      机械尺寸 

(1) D and F do not include mold flash or protrusions. Mold flash or potrusions shall not exceed 0.15mm (.006inch). 
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机械尺寸 

DIP-8 
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